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研究成果の概要（和文）：TCの低いチタン酸バリウム（BT、TC =130℃）層をTCの高いニオブ酸カリウム（KN、TC =430
℃）層で上下で挟み込んだ3層複合構造を構築し、この試料全体を分極処理することでBTのTCである130℃以上になって
も上下で挟み込んでいるKN層の残留電気分極により10kV/cm以上の内部電場を導入でき、その結果試料全体のTCの向上
が可能となる機構の実現を目指した。目的とする試料を作製し、分極処理を実施し、内部電場の導入を確認するため分
極処理の有無におけるTCの変化について誘電特性の温度依存性により検討した結果、2℃近いTCの変化を確認できた。

研究成果の概要（英文）：To increase the Curie temperature (TC) of barium titanate (BaTiO3 : BT) ceramics, 
we tried to fabricate BT complex ceramics with an internal electric field. We propose that the electric 
field originating from poled potassium niobate (KNbO3 : KN) layers is applied on a BT layer by injecting 
the BT layer between the poled KN layers. The TC of BT layer in the fabricated KN- BT multi-layered 
ceramics did not changed even after poling and it is attributed to insufficiently poling of the KN 
layers. Therefore, we intensively investigated the polarization of KN layers to optimize the 
microstructures and fabrication condition of the KN-BT multi-layered ceramics. We prepared the KN 
ceramics with various microstructures by the solvothermal solidification method, and the poling treatment 
was performed. The polarization of the KN ceramics can be improved by formation of strong necks and/or a 
densification of the ceramics.

研究分野：電子セラミックス全般

キーワード： 傾斜電荷分布　自己分極処理機能　自律型圧電材料　チタン酸バリウム　ニオブ酸カリウム
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